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Przedmiotem wynalazku jest głowica ultra¬
dźwiękowa, umożliwiająca badanie małych ele¬
mentów oraz elementów o nieobrobionej po¬
wierzchni za pomocą fal ultradźwiękowych.

W dotychczasowych głowicach, służących do
wysyłania fal ultradźwiękowych do badanego
elementu oraz do odbioru tychże fal, stosowany
jest przetwornik piezoelektryczny, który zamie¬
nia energię elektryczną na ultradźwiękową oraz
energię ultradźwiękową na elektryczną. Prze¬
twornik taki wykonany na przykład z kryształu
kwarcu wykazuje własności rezonansowe. Wsku¬
tek tego skuteczność przetwornika zmienia się ze
zmianą częstotliwości i osiąga maksymalną war¬
tość dla częstotliwości rezonansowej przetworni¬
ka. Krzywa rezonansowa jest ostra i jej kształt
zależy w znacznym stopniu od rodzaju styku

*) Właściciel patentu oświadczył, że współ¬
twórcami wynalazku są kand. nauk techn. Leszek
Filipczyński, inż. mgr Jerzy Wehr i Jan Sał-
kowski.

przetwornika z ośrodkiem* do którego przetwor¬
nik promieniuje energię ultradźwiejkową, oraz
zależy od własności tego ośrodka.

Ostra krzywa rezonansowa przetwornika ogra¬
nicza szerokość przetwarzanego impulsu, wsku¬
tek czego cierpi znacznie rozdzielczość defekto¬
skopii ultradźwiękowej. Ponadto rozszerza się
znacznie tak zwany zasięg martwy defektoskopu
ultradźwiękowego, pracującego z jedną wspólną
głowicą nadawcżo-odbiorczą, wskutek długiego
czasu zanikania drgań własnych przetwornika.
Wskutek tego niemożliwe jest wykrycie wady
dopóty, dopóki drgania własne pj^elwornifca nie
zostaną stłumione do poziomu odpowiadającego
poziomowi czułości odbiornika. W ten sposób
powstający martwy zasięg wynosi na przykład
przy badaniu stali kilka lub nawet kilkanaście
centymetrów.

Oprócz tego podczas promieniowania fal ultra¬
dźwiękowych do elementu o nie obrobionej po¬
wierzchni zmieniają się warunki styku prze¬
twornika z elementem, wskutek czego zmienia się



$zaer ca^ikjHiia #rgtó własnych przetwornika.
Fqwx|uje to^aaniany martwego zasięgu defekto¬
skopu, cd anacznie utrudnia badanie.

Powyższe niedogodności usuwa konstrukcja
głowicy według wynalazku, który polega nar SU-
mieniu drgań własnych przetwornika przfcz za¬
lanie go ze stron nieprzylegających do ttkcianegd
elementu materiałem posiadającym siine włas*
ności pochłaniania ultradźwięków oraz dopaso¬
wanym akustycznie do przetwornika.

Do tego celu według wynalazku stosuje się
wosk z rozdrobnlb£|rm tótiufem. zAlóhife pkb*
twomika roztopionym woskiem stwarza bardzo
dobre warunki przejścia dla fai ułtr£4zwi|Kd-
wych. Stosowane niekiedy przyklejanie rozńycłi
materiałów do przetwornika nie daje odppwied-
iiicn rezu^łow ze względu na fiuśnoici w uzy¬
skaniu dobrego przejścia ultradźwięków między
przetwornikiem i materiałem tłumiącym na ca-

krejenia. Rozdrobniony metal,
umieszczony na powierzchni przetwornika przed
zalaniem jej woskiem, pozwala na "uzyskanie
dopasowania akustycznego między otrzymanym
w ten sposób materiałem tłumiącym ftrfez ftflzfei
twornikiem. Dopasowanie akustyczne łatwiej
jest osiągnąć opisanym sposobem, niż mieszając
rozdrobniony metal z masą tłumiącą przed za¬
laniem nią pirzetwornika.

Rozwiązanie według wynalazku pozwala na
prawie całkowite stłumienie drgań własnych
przetwornika wskutek czego zasięg martwy de-
feUtoskopu zmniejsza się do granic wyznaczo¬
nych jedynie przez szerokość impulsu elek¬
trycznego doprowadzonego do przetwornika, a
gotladto uzyskuje się całkowite uniezaleznie-
HiS własności głowicy od jakości powierzchni
kajanego elementu.

Zastrzeżenia patentowe

1. Głowica ultradźwiękowa, znamienna tym, że
pfzfetwórnilfc ultradźwiękowy jest zalany ma¬
są tłumi^bą, zawierającą rozdrobniony me¬
tal.

2. Głowica ultradźwiękowa według zastrz. 1,
znamienna tym, że masę tłumiącą stanowi
wosk.

3. Sposób wyrobu głowicy .ultradźwiękowej
według zastrz. 19 2, znamienny tym, że roz¬
drobniony metal umieszcza się przed zala¬
niem £r*fetwornika masą na jego powierz-
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